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Θέµα 1. α) Να σχεδιαστεί κύκλωµα διπλασιαστή τάσης. β) Να αναφερθούν οι διαφορές σε σχέση µε ένα µετασχηµατιστή τάσης.

Θέµα 2. α) Τι είναι το ενεργειακό χάσµα και σε τι µονάδες το µετρούµε συνήθως; β) Για ποιούς λόγους ή σε ποιές περιπτώσεις θα

προτιµούσατε τη χρήση MOSFET αντί BJT;

Θέµα 3. Να σχεδιαστεί πλήρες κύκλωµα ανόρθωσης, σταθεροποίησης µε Zener & εξοµάλυνσης τάσης.

Θέµα 4. Στο κύκλωµα του σχήµατος 1 το τρανζίστορ είναι πυριτίου, και ισχύουν τα εξής: VCC =12V, VE = 2.8V, RE = 560Ω, RC = 560Ω,

R1 = 17kΩ, R2 = 6.2kΩ. Αν IΒ = 50µΑ, να υπολογιστούν τα εξής: VCE , IC , IΕ , β, IR1 , IR2 , VB .

Θέµα 5. Τι τιµές έχουν οι τάσεις VR και VD1 του κυκλώµατος του Σχήµατος2;

Θέµα 6. Με βάση τα εικονιζόµενα δεδοµένα, προσδιορίστε τις περιοχές λειτουργίας των παρακάτω κυκλωµάτων (σχήµατα 3 και 4).

∆ώστε εξήγηση για τις επιλογές σας.

∆ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες
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